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INTRODUCAO

Por que existem diversos tipos diferentes de memoria?
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TIPOS

Apesar do grande crescimento tecnologico das
memorias, existem apenas dois tipos basicos no
mercado, sao elas:

Memoria RAM: Random Acess Memory

Memoria ROM: Read-Only Memory
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TIPOS

Variantes da Familia: RAM
* RAM
Random Acesso Memory
*DRAM
Dynamic RAM
*SRAM
Static RAM (cache)

O termo correto: Memoria de Leitura/Escrita
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TIPOS

Variantes da Familia: ROM

* ROM (Read-only Memory)

*PROM
Programmable ROM

* EPROM (UV-EPROM)
Erasable PROM

* KEPROM (E2PROM)
Eletrically EPROM (“flash”)
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RAM

Memoéria volatil, ou seja, s6 pode operar
quando energizada permanentemente, pois
nao tem capacidade de retencao dos dados.
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RAM

E utilizada como meméoria prineipal, porém
nao pode acompanhar o tempo de
processamento.
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DRAM
A DRAM ¢é utilizada devido a compor

orande quantidade de memoria em
pequeno volume (densidade). No entanto,
necessita de “reflesh” a cada poucos ms. D
composta por capacitores que carregam e
descarregam rotineiramente.
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DRAM
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DRAM

* Desvantagens:
» Tempo de acesso;

» Refresh:

* Vantagens
» Maior capacidade;
» Gerenciamento de energia;
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SRAM
A SRAM pode armazenar dados enquanto

sua energia for mantida. No entanto,
aquece muito e possui menor capacidade. K
composta por dispositivos semicondutores

(Latch D).
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SRAM

As memorias SRAM sao o tipo de memoria
RAM mais rapidas da atualidade.

Um dos maiores defeitos da memoria

/

SRAM é o fato de que a miniaturizacao é

/

limitada e o custo é elevado quando
comparado aos outros tipos de memoria

DRAM
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SRAM

* Desvantagens:
» Gerenciamento de energia;
» Menor capacidade;

* Vantagens
» Custo:
» Tempo de acesso;
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ROM

E utilizada como meméria de programa, foi
concebida para que os dados sejam
armazenados de forma permanente.
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ROM
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PROM

E uma ROM que é fornecida virgem para o
comprador. Este entao deve utilizar um
equipamento especial para gravar na
PROM os dados desejados. A gravacao é
feita de uma s6 vez, para toda a capacidade
da PROM, e uma vez realizada, nao pode
mais ser desfeita.
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PROM

/

E um  produto mais  vantajoso
comercialmente que as ROM’s, ja que pode
ser fabricado em grandes lotes, enquanto
que as ROM’s devem ser customizadas
dependendo do uso.



Memorias

PROM
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EPROM
E uma PROM que pode ter seus dados

apagados e reutilizada. O processo de
apagamento consiste em irradiar luz
ultravioleta intensa através de uma janela
desenhada dentro do chip de memodria.
Como a luz solar pode causar este

apagamento, esta janela ¢é wusualmente
coberta por uma etiqueta protetora.
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EPROM
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EEPROM

E uma ROM programavel pelo usuario e
que pode ser apagada e reprogramada
repetidamente através da aplicacao de uma
tensao mais elevada que a tensao normal
de operacao. Diferentemente das
EPROM’s, as EEPROM’s nao precisam ser
removidas do equipamento ou computador
para ser modificadas.
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EEPROM

Entretanto, 0 apagamento e
reprogramacao tem de ser feito para todo o
conteaiddo da EEPROM. O processo de
apagamento e reprogramacao tem um
numero limitado da ordem de dezenas ou
centenas de milhares de vezes, ao fim do

qual a E2PROM chega ao fim de sua vida

util e deve ser substituida.
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EEPROM

O apagamento e reprogramacao pode ser
feito para uma parcela do conteudo da

EEPROM escrlta byte a byte
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FLASH

A memoéria Flash é um tipo de memoria
nao-volatil (por ser constantemente
alimentada por uma bateria), que pode ser
apagada e regravada em unidades de de
memoria chamadas blocos.
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FLASH
E uma variacio da EEPROM que,

/

diferentemente da memoria Flash, é
apagada e reescrita byte por byte, um
processo mais lento que o feito em blocos.
A memoéria Flash usa tensoes usuais de um
computador para apagamento e
reprogramacao.



Memorias

HIERARQUIA

A hierarquia de memoéria apresenta as
relacoes entre as memorias de um sistema.

Existem diversos tipos de memdrias que
sao utilizadas em conjunto, tornando mais
eficiente a utilizacao dos dispositivos.



Memorias

Mais caro

Tempos
de acesso

Mais barato
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HIERARQUIA

A hierarquia de memoéria apresenta as
relacoes entre as memorias de um sistema.

* Memoria Cache:

* Memoria Principal;

* Memoria Secundaria;

* Memoria Virtual:



HIERARQUIA

Processador Cache
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BARRAMENTOS

SIMM - Single In-Line Memory Module.

Este moédulo pode conter varios chips de DRAM. Os
pinos opostos de contato na parte de baixo do médulo
sao conectados entre si, de modo a formar apenas um
contato elétrico. Modulos SIMM existem em 30 e 72
pinos, que suportam respectivamente 8 e 32 bits de

dados.
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BARRAMENTOS

Dual In-Line Memory

Estes modulos sao muito parecidos com os moédulos
SIMM, a diferenca reside no fato de que os pinos
opostos de cada lado da placa de circuito impresso sao
isolados, formando conexodes elétricas independentes.
Moédulos DIMM sao usados em computadores com
barramentos de memoria de 64 bits ou mais. T'ém 168
pinos e suportam 64 bits de barramento. Onde duas
SIMM's de 72 pinos precisam ser usadas a fim de
perfazer o barramento de 64 bits, apenas um maédulo

DIMM é suficiente.



r

orias

:
=

BARRAMENTOS

| &8-pin DIMM
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BARRAMENTOS

DDR significa Double Data Rate ou Taxa
de 'Transferéncia Dobrada, e memorias
desta categoria transferem dois dados por
pulso de clock externo.
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BARRAMENTOS
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Configuracoes

DDR3 1333 PC3-10666
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Configuracoes

DDR n xxxx PC n yyyyy

| |

versao versao
Y \J
Clock Taxa de
transferéncia
maxima
T — f(MHZ) Nbits

8b=1B8B
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Configuracoes

DDR3 1333 PC3-10666
I'=Clock . N . /8bits [B/s]

T =1333MHz . 64b / 8b
T =10664 MB/s
PC3-10666
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